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  مقدمه 
، الكترونيك قدرت، بطور گسترده اي در  1950با پيشرفت در قطعات نيمه هادي قدرت از 

الكترونيك قدرت در مورد . كاربردهاي صنعتي، نقل و انتقال، تجاري و هوا فضا رشد كرده است

 جامد تبديل بهينه انرژي، كنترل و حالت دادن به توان الكتريكي با استفاده از عناصر نيمه هادي

عمده ترين كار در الكترونيك قدرت تبديل انرژي از  يك شكل به شكل ديگر . بحث مي كند

اين مبدلها توسط . مي باشد كه اين مي تواند توسط مبدلهاي قدرت مختلف صورت گيرد

. كه معمولاً اين گونه مبدلها در مد سوئيچينگ كار مي كنند. قطعات الكترونيكي كنترل مي گردد

ه هادي قدرت مختلفي در مبدلها بكار مي روند كه با تحريك گيت آنها عمل روشن قطعات نيم

  عناصر قدرتي كه معمولاً بكار مي روند شامل. و خاموش شدن قطعات صورت مي گيرد

GTO (Gate-Turn-off Thyristor)،  MCT (Mos-Controlled-Thyristor) 

IGBT   (Insulated Gate Bipolar Transistor) ، MOSFETامروزه با .   مي باشند

افزايش تواناييهاي قطعات قدرت و سهولت كنترل عناصر نيمه هادي مدرن توپولوژيهاي مختلفي 

 ،  در ساخت مبدلهاي قدرت ايجاد گرديده است كه با توجه به شكل ورودي و خروجي توان

  :آنها را به چند دسته تقسيم مي كنند
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  )اينورتر (AC به DCمبدل  -1

 )يكسو ساز (DCه  بACمبدل   -2

 )چاپر (DC به DCمبدل  -3

  )كانورتر ماتريكس، سيكلو كانورتر (AC به ACمبدل  -4

 مبدلهاي با كيفيت و بهره بالا طراحي DSPامروزه با ساخت ميكروپروسسورهاي فركانس بالاي 

و ساخته مي شود كه در اين پروژه طراحي و ساخت يك سيگنال ژنراتور مربعي و سينوسي كه 

كه در واقع اين .  توسط يك مدار ميكروپروسسوري كنترل مي گردد آورده شده استفركانس آن

 مي باشد كه ولتاژ برق شهر توسط يك مدار يكسو ساز ساده به AC به DCمدار يك مبدل 

DC تبديل شده و سپس اين مقدار DC ثابت توسط يك مدار ميكروپروسسوري بعنوان بخش 

 و درايورهاي آن بعنوان بخش قدرت IGBT نيمه هادي كنترل و يك مدار تمام پل با قطعات

  .  با فركانس مختلف تبديل مي گرددACبه يك سيگنال 

الس مربعي است كه فركانس آن مي تواند ، از پولتاژي كه از خروجي مدار حاصل مي شود يك 

اشد البته با تنظيم يك فيلتر پايين گذر براي يك فركانس خاص  كيلو هرتز متغير ب2 هرتز تا 1

  . مي توان آن را به يك سيگنال سينوسي تبديل نمود

با بررسي جزئيات مدار مشاهده مي گردد در اين پروژه ، از دروس متفاوت گذرانده شده در 

گر رشته مهندسي برق استفاده شده است  چرا كه بخشي از مدار الكترونيك ، بخش دي

ه عملي ب ديگر نيز ميكروكنترلر مي باشد كه با انجام اين پروژه تجريالكترونيك صنعتي و بخش
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در اين نوشتار نيز سعي شده است تا . س تئوري گذرانده شده حاصل گرديدونسبتاً كاملي از در

ضمن تشريح كامل مدار پروژه ، مطالب ضروري ديگر كه مي تواند مدار را بيشتر تحليل نموده 

 نمايد عنوان شود  بنابراين از آنجايي ضيح دلايل استفاده از قطعات و المانهاي بكار رفته را توو

كه بخش عمده اي از پروژه مربوط به سوئيچ الماني از الكترونيك قدرت و كاربرد آن در پروژه 

 اختصاص داديم و از آنجايي كه در  مي باشد، فصل اول را به مبحث الكترونيك قدرتمذكور

 مي باشد ، استفاده شده 8051 كه از خانواده ميكروكنترلر 89C52ين پروژه از ميكروكنترلر ا

ط به آن اختصاص و و جزئيات مرب8051است فصل دوم را به طور كلي به مبحث ميكروكنترلر 

در فصل سوم  لازم ديديم  لذاداديم علاوه بر اين لازم بود كه تحليل كلي از پروژه را ارئه دهيم

ريح كامل مدار پرداخته و ضرورت استفاده از تك تك قطعات را بيان نموده و به مدار به تش

  .كاربردي آن نيز بپردازيم

در پايان لازم مي دانيم از استاد محترم جناب آقاي مزينان كه در تعريف پروژه و طراحي مدار و 

 عمل آورده اند تقدير مراحل تكميل پروژه و تدوين پايان نامه نهايت مساعدت و راهنمايي را به

  .و تشكر نماييم
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 )نمودار شماتيك مدار پروژه(


